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요약

본 발명은 기판내부에 편광막을 형성한 액정표시장치 및 그 제조방법에 대해 개시된다. 개시된 본 발명에 따른 기판

내부에 편광막을 형성한 액정표시장치의 제조방법은, 투명성 절연기판상에 게이트 금속막을 도포하여 게이트 버스라

인과 게이트 전극을 형성하는 단계와; 상기 게이트 버스라인과 게이트 전극이 형성된 기판상에 순차적으로 게이트 절

연막, 엑티브층, 오믹컨택층, 소스/드레인 전극 및 데이터 버스라인을 형성하는 단계와; 상기 결과물상에 소자보호를 

위한 보호막을 도포하는 단계와; 상기 보호막상에 편광막을 형성하는 단계와; 상기 편광막상에 ITO 화소 전극을 형성

하는 단계를 포함하는 점에 그 특징이 있다.

본 발명에 따른 기판내부에 편광막을 형성한 액정표시장치는 액정표시장치의 칼라필터 기판과 박막트랜지스터 기판

내에 편광층을 증착하여 두께가 얇은 액정표시장치를 형성할 수 있다.
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도면의 간단한 설명

도 1은 종래에 따른 제 1 기판(박막 트랜지스터 기판)의 구조를 도시한 도면

도 2는 종래에 따른 제 2 기판(칼라필터)의 구조를 도시한 도면.

도 3은 종래에 따른 편광막의 구조를 도시한 도면.

도 4는 본 발명에 따른 박막 트랜지스터(TFT) 기판의 구조를 도시한 도면.

도 5a 내지 도 5e는 본 발명에 따른 기판내부에 편광막을 형성한 액정표시장치의 제 1 기판(박막 트랜지스터 기판)의

제조공정을 도시한 도면.

도 6은 본 발명에 따른 컬러필터(C/F)의 구조를 도시한 도면.

도 7a 내지 도 7d는 본 발명에 따른 기판내부에 편광막을 형성한 액정표시장치의 제 2 기판(칼라필터)의 일 실시예의

제조공정을 도시한 도면.

도 8은 본 발명에 따른 기판내부에 편광막을 형성한 액정표시장치의 제 2 기판(칼라필터)의 또 다른 실시 예를 도시

한 도면.

<도면의 주요부분에 대한 부호의 설명>

401 --- 제 1 기판 402 --- 게이트 전극

403 --- 게이트 절연막 404 --- 채널층

405, 410 --- 소스/드레인 전극 406 --- 데이터 버스라인

407 --- 보호막 408 --- 편광막

409 --- 화소 전극 601 --- 제 2 기판

602 --- 블랙매트릭스 603 --- 컬러필터

604 --- 편광막 605 --- 공통 전극

606 --- 오버 코트층

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 액정표시장치의 편광판에 관한 것으로서, 특히 액정표시장치의 칼라필터 기판과 박막트랜지스터 기판내에

편광막을 증착하여 두께가 얇은 액정표시장치를 형성할 수 있는 기판내부에 편광막을 형성한 액정표시장치 및 그 제

조방법에 관한 것이다.

일반적으로 액정표시장치는 제 1 기판(박막트랜지스터 기판)과 제 2 기판(칼라필터 기판)이 소정의 간격을 두고 서로

대향하여 설치되어 있다. 액정표시장치에 대하여 더 구체적으로 설명하면 제 1 기판(박막트랜지스터 기판)은 한쪽의 

투명기판의 내면에 매트릭스상으로 게이트버스선과 데이터버스선이 형성된다.

그리고, 상기 게이트버스선과 데이타버스선의 교차점에 스위칭 소자로 기능하는 TFT(Thin Film Transistor: TFT)
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가 각각 형성되고, 상기 TFT의 드레인 전극에 접촉되는 정방형의 화소전극은 게이트버스선과 데이타버스선에 의해 

이루어지는 영역에 각각 형성된다.

상기 복수개의 화소전극이 형성된 투명기판과 대향하는 다른 한쪽의 제 2 기판(칼라필터 기판)은 투명기판의 내면에 

BM(Black Matrix:BM), 칼라필터층과 공통전극이 형성되어 있다.

상기와 같이 구성된 액정표시장치의 게이트버스선과 데이터버스선을 각 1개씩 선택하여 전압을 인가하면 상기 전압

이 인가된 TFT(Thin Film Transistor: TFT)만이 온(on)되고, 상기 온(on)된 TFT의 드레인 전극에 접속된 화소전극

에 전하가 축적되어 공통 전극과의 사이의 액정분자의 배열을 변화시킨다.

한편, 도 1은 종래에 따른 제 1 기판(박막 트랜지스터 기판)의 구조를 도시한 도면이다. 이에 도시된 바와 같이, 먼저 

투명기판(101)위에 게이트(gate) 전극(102)을 형성하고, 게이트 전극(102)위에 PECVD(Plasma Enhanced Chemic

al Vapor Deposition)에 의해 게이트 절연막(103)을 성장시킨다.

다음에, 비정질 실리콘과 인(phosphorus)이 도핑(doping)된 비정질 실리콘층을 증착 후 포토 식각 과정에 의해 패터

닝하여 액티브층(104a), 오믹 컨택층(104b)을 형성한다.

상기 비정질 실리콘층 위에 소스(source)/드레인(drain)(105,110) 선의 패턴을 형성 후 상기 소스/드레인(105,110)

을 마스크를 이용하여 식각함으로서 소스/드레인 전극(105,110)이 형성된다.

이후, 무기막을 사용하여 보호막(106)을 형성하고, 보호막(106)위에 ITO(Indium Titan Oxide)로 화소 전극(pixel)(1

07)을 형성한다.

한편, 도 2는 종래에 따른 제 2 기판(칼라필터)의 구조를 도시한 도면이다. 여기서, 제 2 기판(칼라필터)의 제조방법은

염색법, 염료분산법, 안료분산법, 전착법 등이 있으나 안료분착법을 예로 들어 설명한다.

상기 도 2에 도시된 바와 같이, 먼저 투명기판(201)위에 차광성을 갖는 카본블랙, 산화티탄 등으로 된 감광막을 도포

하고, 마스크를 사용하여 감광막을 소정의 패턴이 되도록 노광한다. 그리고, 노광된 패턴에 따라 감광막을 현상하고, 

현상된 감광막을 경화시켜 BM(Black Matrix: BM)(202)을 형성한다.

이어서, 상기 BM(202)이 형성된 투명기판(201) 위에 아조계 적색안료 등으로 된 감광막을 도포하고, 마스크를 사용

하여 감광막을 소정의 패턴이 되도록 노광한다.

그리고, 노광된 패턴에 따라 감광막을 현상하고, 현상된 감광막을 경화시켜 적색칼라(이하 R칼라라 칭한다)를 형성한

다.

이어서, 상기 R칼라가 형성된 투명기판 위에 프로타로시아닌계 녹색안료 등으로 된 감광막을 도포하고, 마스크를 사

용하여 감광막을 소정의 패턴이 되도록 노광한다. 그리고, 노광된 패턴에 따라 감광막을 현상하고, 현상된 감광막을 

경화시켜 녹색칼라(이하 G칼라라 칭한다)를 형성한다.

이어서, 상기 G칼라가 형성된 투명기판 위에 프타로시아닌계 청색안료 등으로 된 감광막을 경화시켜 청색칼라(이하 

B칼라라 칭한다)를 형성하여 칼라 필터층(203)이 완성된다.

이어서, 투명도전막인 ITO(Indium Tin Oxide)막을 상기 공정을 거친 기판의 전체면에 증착하여 공통전극(204)을 형

성한다.

한편, 상기와 같이 형성된 제 1 기판(박막트랜지스터 기판)과 상기 제 2 기판(칼라필터)은 세정 공정을 거치게 되고, 

액정분자의 배향을 위한 배향막 형성, 액정이 일정한 방향으로 배향되도록 하기 위한 러빙, 상판과 하판의 일정한 셀 

갭을 확보하기 위한 액정 셀 갭 형성, 제 1 기판과 제 2 기판의 합착후 액정 주입 그리고 편광막을 배면에 각각 부착시

킨다.

상기 편광판(108,205)은 자연광을 편광시키기 위하여 일방향으로 진동하는 빛만 투과시키는 역할을 하게 된다.

상기 편광판(108,205)의 광학특성을 개선시키기 위해서 편광막 자체의 특성을 개선하는 방법과 주변재료를 개선하

는 방법이 있는데, 주변 재료의 개선은 편광판에 부가되는 시인성을 향상시키는 눈부심 방지(anti-glare)코팅, 투과율

을 높이는 무반사(anti-reflection)코팅 등이 있다.
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도 3은 종래에 따른 편광막의 구조를 도시한 도면이다. 이에 도시된 바와 같이, 먼저 편광판의 편광기능막은 대개 폴

리비닐 알코올(poly vinyl alcohol)의 얇은 막을 가열시키면서 늘어뜨려 요오드 산(iodic acid)을 다량 함유한 잉크라

고 불리는 용액에 침적시키면서 편광막(301)이 만들어진다. 이때 폴리비닐 알코올은 요오드 산을 흡수하면서 편광기

능을 가지게 된다.

또한, 상기 폴리비닐 알코올 외에 폴리 비닐프치랄막에 요오드 산을 흡수시키거나, 일축 늘림 폴리비닐 알코올막에 2

색 염료를 흡수시킨 것이 많이 사용되기도 한다.

그리고 상기와 같이 형성된 편광막(301)은 판이라기 보다는 막의 성격이며 자체로는 손상되기 쉽기 때문에 앞뒤로 

보호층(302a, 302b)을 형성한다. 또한, 기판에 부착하기 위한 접착층(304)을 일면에 형성하고, 다른 일면에 정전기 

방지를 위한 보호막(303)을 형성하여 일반적인 편광판을 이루게된다.

상기와 같이 형성된 편광판을 액정표시장치의 제 1 기판(박막트랜지스터 기판)과 제 2 기판(칼라필터 기판) 배면에 

부착할 경우 부착시 이물이 개재되어 편광판을 떼어내고 다시 작업을 해야할 가능성이 많아 공정상 부담이 된다.

또한, 제 1 기판(박막트랜지스터 기판)과 제 2 기판(칼라필터 기판)의 배면에 부착되기 때문에 액정표시장치의 두께

를 줄이는데 한계가 있다는 문제가 발생된다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명은 상기와 같은 문제점을 개선하기 위하여 창출된 것으로서, 액정표시장치의 칼라필터 기판과 박막트랜지스

터 기판내에 편광막을 증착하여 두께가 얇은 액정표시장치를 형성할 수 있는 기판내부에 편광막을 형성한 액정표시

장치 및 그 제조방법을 제공함에 그 목적이 있다.

발명의 구성 및 작용

상기의 목적을 달성하기 위하여 본 발명에 따른 기판내부에 편광막을 형성한 액정표시장치는,

투명성 절연기판상에 게이트 금속막을 도포하여 형성된 게이트 버스라인 및 게이트 전극과;

상기 게이트 버스라인과 게이트 전극의 기판상에 순차적으로 형성된 게이트 절연막, 엑티브층, 오믹컨택층, 소스/드

레인 전극 및 데이터 버스라인과;

상기 결과물상에 소자보호를 위해 도포된 보호막과;

상기 보호막상에 형성된 편광막과;

상기 편광막상에 형성된 ITO 화소 전극을 포함하는 점에 그 특징이 있다.

상기의 목적을 달성하기 위하여 본 발명에 따른 기판내부에 편광막을 형성한 액정표시장치의 제조방법은,

투명성 절연기판상에 게이트 금속막을 도포하여 게이트 버스라인과 게이트 전극을 형성하는 단계와;

상기 게이트 버스라인과 게이트 전극이 형성된 기판상에 순차적으로 게이트 절연막, 엑티브층, 오믹컨택층, 소스/드

레인 전극 및 데이터 버스라인을 형성하는 단계와;

상기 결과물상에 소자보호를 위한 보호막을 도포하는 단계와;

상기 보호막상에 편광막을 형성하는 단계와;

상기 편광막상에 ITO 화소 전극을 형성하는 단계를 포함하는 점에 그 특징이 있다.

또한, 상기의 목적을 달성하기 위하여 본 발명에 따른 기판내부에 편광막을 형성한 액정표시장치는,

투명성 절연기판상에 형성된 블랙매트릭스와;
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상기 블랙매트릭스상에 각각 순차적으로 레드, 그린, 블루 칼라의 감광막을 도포하고, 노광 및 현상을 수행하여 레드, 

그린, 블루로 형성된 칼라 필터층과;

상기 칼라 필터층이 형성된 기판상에 형성된 편광막과;

상기 편광막이 형성된 기판상에 ITO 금속막을 증착하여 형성된 공통전극을 포함하는 점에 그 특징이 있다.

여기서, 특히 상기 칼라 필터층이 형성된 기판상에 오버 코트층을 더 형성하는 점에 그 특징이 있다.

또한, 상기의 목적을 달성하기 위하여 본 발명에 따른 기판내부에 편광막을 형성한 액정표시장치의 제조방법은,

투명성 절연기판상에 블랙매트릭스를 형성하는 단계와;

상기 형성된 블랙매트릭스상에 각각 레드, 그린, 블루 칼라의 감광막을 도포하고, 노광 및 현상을 수행하여 레드, 그린

, 블루 칼라층을 형성하는 단계와;

상기 레드, 그린, 블루 칼라층이 형성된 기판상에 편광막을 형성하는 단계와;

상기 편광막이 형성된 기판상에 ITO 금속막을 증착하여 공통전극을 형성하는 단계를 포함하는 점에 그 특징이 있다.

여기서, 특히 상기 칼라 필터층이 형성된 기판상에 오버 코트층을 형성하는 단계가 더 수행되는 점에 그 특징이 있다.

이와 같은 본 발명에 의하면, 액정표시장치의 칼라필터 기판과 박막트랜지스터 기판내에 편광막을 증착하여 두께가 

얇은 액정표시장치를 형성할 수 있다.

이하 첨부된 도면을 참조하면서 본 발명의 실시 예를 상세히 설명한다.

도 4는 본 발명에 따른 박막 트랜지스터(TFT) 기판의 구조를 도시한 도면이 다. 이에 도시된 바와 같이, 투명성 절연

기판(401)상에 게이트 금속막을 도포하여 형성되는 게이트 버스라인(미도시) 및 게이트 전극(402)과; 상기 게이트 버

스라인(미도시)과 게이트 전극(402)이 형성된 기판상에 순차적으로 형성되는 게이트 절연막(403), 엑티브층(404a), 

오믹컨택층(404b), 소스/드레인 전극(405,410) 및 데이터 버스라인(406)과; 상기 결과물상에 소자보호를 위해 도포

되는 보호막(407)과; 상기 보호막(407)상에 형성되는 편광막(408)과; 상기 편광막(408)상에 형성되는 ITO 화소 전

극(409)을 포함하여 구성된다.

상기 도 4를 참조하여 본 발명에 따른 기판내부에 편광막을 형성한 액정표시장치의 제조방법에 대해 설명하기로 한

다.

도 5a 내지 도 5e는 본 발명에 따른 기판내부에 편광막을 형성한 액정표시장치의 제 1 기판(박막 트랜지스터 기판)의

제조공정을 도시한 도면이다. 상기 도 5a에 도시된 바와 같이, 먼저 투명성 절연기판(401)상에 게이트(gate) 금속막

을 도포하여 게이트 버스라인(미도시)과 이로부터 분기된 게이트 전극(402)을 형성하는 단계가 수행된다(S501).

이어, 상기 도 5b에 도시된 바와 같이, 상기 게이트 전극(402)이 형성된 기판(401)상에 순차적으로 게이트 절연막(40

3), 엑티브층(404a), 오믹컨택층(404b), 소스/드레인 전극(405,410) 및 데이터 버스라인(406)을 형성하는 단계가 수

행된다 (S502).

여기서, 상기 게이트 전극(402)상에 PECVD(Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition)에 의해 게이트 절연막

(403)을 증착시키고, 비정질 실리콘(404a)과 인(phosphorus)이 도핑(doping)된 비정질 실리콘층(404b)을 증착 후 

포토 식각 과정에 의해 패터닝하여 엑티브층(404a), 오믹컨택층(404b)을 형성한다.

그리고, 형성된 엑티브층(404a), 오믹컨택층(404b)상에 소스(source)/드레인 (drain) 전극 패턴을 형성 후 상기 소스

/드레인을 마스크를 이용하여 식각함으로서 박막트랜지스터가 완성된다.

그 다음, 상기 도 5c에 도시된 바와 같이, 상기 결과물상에 소자보호를 위한 보호막(407)을 도포하는 단계가 수행된

다(S503). 여기서, 상기 보호막(407)은 일반적으로 무기막을 사용하여 도포하게 된다. 또한, 상기 보호막(407)상에 

화소 전극과의 접촉을 위한 콘텍홀을 형성하게 된다.

또한, 상기 콘텍홀의 형성은 보호막 위에 콘텍홀을 정의하는 포토 레지스트 코팅후 포토공정에 의해 감광막 패턴을 

형성한 후, 감광막 패턴을 마스크를 이용하여 보호막을 식각하고, 잔류하는 감광막 패턴을 제거하는 공정에 의하여 
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이루어진다.

그리고, 상기 도 5d에 도시된 바와 같이, 상기 보호막(407)상에 편광막(408)을 형성하는 단계가 수행된다(S504). 여

기서, 상기 편광막(408)은 폴리비닐 알코올(poly vinyl alcohol)을 이용하여 형성한다.

한편, 상기 편광막(408)을 이전 단계에서 형성하지 않는 것은 편광막의 형성물질이 열적으로 취약한 화학적 구조를 

가지고 있는데, 이전 단계까지는 공정 온도가 230 ~ 320℃의 고온이고, 장시간 노출되기 때문에 폴리머의 변성에 의

한 투과도 저하가 급격히 일어난다.

따라서, 상기 편광막(408)은 ITO 화소전극(409)을 형성하는 단계 이전에 형성하게 되는데, 이는 상기 ITO 화소전극(

409)의 증착온도는 다른 물질보다 낮은편으로 상기 편광막 형성시 발생되는 열안정성 문제를 최소화시킬 수 있다.

마지막으로 상기 도 5e에 도시된 바와 같이, 상기 편광막(408)상에 ITO(Indium Titan Oxide)로 화소 전극(pixel)(40

9)을 형성하는 단계가 수행된다(S505).

또한, 도 6은 본 발명에 따른 컬러필터(C/F)의 구조를 도시한 도면이다. 이에 도시된 바와 같이, 투명성 절연기판상에

크롬 금속막을 증착하여 형성된 블랙매트릭스와; 상기 블랙매트릭스상에 각각 순차적으로 레드, 그린, 블루 칼라의 

감광막을 도포하고, 노광 및 현상을 수행하여 레드, 그린, 블루로 형성된 칼라 필터층과; 상기 칼라 필터층이 형성된 

기판상에 형성된 편광막과; 상기 편광막이 형성된 기판상에 ITO 금속막을 증착하여 형성된 공통전극을 포함하여 구

성된다.

상기 도 6을 참조하여 본 발명에 따른 기판내부에 편광막을 형성한 액정표시장치의 제조방법에 대해 설명하기로 한

다.

도 7a 내지 도 7d는 본 발명에 따른 기판내부에 편광막을 형성한 액정표시장치의 제 2 기판(칼라필터)의 일 실시예의

제조방법을 도시한 도면이다. 여기서, 제 2 기판(칼라필터)의 제조방법은 염색법, 염료분산법, 안료분산법, 전착법 등

이 있으나 안료분착법을 예로 들어 설명한다.

상기 도 7a에 도시된 바와 같이, 먼저 투명성 절연기판(601)상에 크롬 금속막을 증착하여 블랙매트릭스(602)를 형성

하는 단계가 형성된다(S701). 또는, 상기 기판(601)상에 차광성을 갖는 카본블랙, 산화티탄 등으로 된 감광막을 도포

하고, 마스크를 사용하여 감광막을 소정의 패턴이 되도록 노광하고, 노광된 패턴에 따라 감광막을 현상하고, 현상된 

감광막을 경화시켜 블랙 매트릭스(Black Matrix: BM)(602)을 형성할 수 있다.

이어서, 도 7b에 도시된 바와 같이, 상기 형성된 블랙 매트릭스(602)상에 레드(R) 감광막을 도포하고, 노광 및 현상을

수행하여 레드 칼라층을 형성하는 단계가 수행된다(S702). 여기서, 상기 BM(602)이 형성된 기판 상에 아조계 적색

안료 등으로 된 감광막을 도포하고, 마스크를 사용하여 감광막을 소정의 패턴이 되도록 노광한다. 그리고, 노광된 패

턴에 따라 감광막을 현상하여, 현상된 감광막을 경화시켜 적색칼라(이하 R칼라라 칭한다)를 형성한다.

그 다음, 상기 레드 칼라층이 형성된 기판상에 상기 레드 칼라층을 형성하는 방법을 사용하여 그린 칼라층, 블루 칼라

층을 순차적으로 형성하는 단계가 수행된다(S703). 여기서, 상기 적색(R)칼라가 형성된 투명기판 위에 프로타로시아

닌계 녹색안료 등으로 된 감광막을 도포하고, 마스크를 사용하여 감광막을 소정의 패턴이 되도록 노광한다. 그리고, 

노광된 패턴에 따라 감광막을 현상하여, 현상된 감광막을 경화시켜 녹색칼라(이하 G칼라라 칭한다)를 형성한다.

그리고, 상기 녹색(G)칼라가 형성된 기판 상에 프타로시아닌계 청색안료 등으로 된 감광막을 경화시켜 청색칼라(이하

B칼라라 칭한다)를 형성한다.

도 7c에 도시된 바와 같이, 상기 레드, 그린, 블루 칼라 필터층이 형성된 기판상에 편광막(604)을 형성하는 단계가 수

행된다(S704). 여기서, 폴리비닐 알코올 (poly vinyl alcohol)을 이용하여 편광막을 형성하게 된다.

또한, 상기 편광막(604)을 이전 단계에서 형성하지 않는 것은 편광막의 형성물질이 열적으로 취약한 화학적 구조를 

가지고 있는데, 이전 단계까지는 공정 온도가 230 ~ 320℃의 고온이고, 장시간 노출되기 때문에 폴리머의 변성에 의

한 투과도가 저하되어 편광특성이 나빠지게 된다.

따라서, 상기 편광막(604)은 ITO 화소전극을 형성하는 단계 이전에 형성하게 되는데, 이는 상기 ITO 화소전극의 증

착온도는 다른 물질보다 낮은편으로 상기 편광막 형성시 발생되는 열안정성 문제를 해결하여 최소화시킬 수 있다.

도 7d에 도시된 바와 같이, 상기 편광막(604)이 형성된 기판상에 ITO 금속막을 증착하여 공통전극(605)을 형성하는 

단계가 수행된다(S705). 이는, 투명도전막인 ITO(Indium Tin Oxide) 금속막을 상기 공정을 거친 기판의 전체면에 증
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착하여 공통전극(605)을 형성한다.

한편, 도 8은 본 발명에 따른 기판내부에 편광막을 형성한 액정표시장치의 제 2 기판(칼라필터)의 또 다른 실시 예를 

도시한 도면이다. 이에 도시된 바와 같이, 상기 레드, 그린, 블루 칼라필터층(603)이 형성된 기판상에 오버 코트층(60

6)을 더 형성하는 단계를 더 수행할 수 있다. 이는 상기 형성된 칼라필터층(603)과 편광막(604)사이의 접착성 및 평

탄화를 더욱 향상시킬 수 있다.

따라서, 상기와 같이 기판내부에 형성한 편광막은 보호층, 접착층 및 보호막없이 편광막을 형성하여, 보다 박형의 액

정표시장치를 제조할 수 있다.

본 발명은 도면에 도시된 실시 예를 참고로 설명되었으나, 이는 예시적인 것 에 불과하며, 본 기술분야의 통상의 지식

을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 타 실시 예가 가능하다는 점을 이해할 것이다. 따라서, 본 발명의 진

정한 기술적 보호 범위는 첨부된 특허청구범위의 기술적 사상에 의해 정해져야 할 것이다.

발명의 효과

이상의 설명에서와 같이 본 발명에 따른 기판내부에 편광막을 형성한 액정표시장치 및 그 제조방법은 액정표시장치

의 칼라필터 기판과 박막트랜지스터 기판내에 편광층을 증착하여 두께가 얇은 액정표시장치를 형성할 수 있다.

또한, 액정내부에 편광막 형성에 있어서의 신뢰성과 공정성을 확보할 수 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
투명성 절연기판상에 게이트 금속막을 도포하여 형성된 게이트 버스라인 및 게이트 전극과;

상기 게이트 버스라인과 게이트 전극이 형성된 기판상에 순차적으로 형성된 게이트 절연막, 엑티브층, 오믹컨택층, 

소스/드레인 전극 및 데이터 버스라인과;

상기 결과물상에 소자보호를 위해 도포된 보호막과;

상기 보호막상에 형성된 편광막과;

상기 편광막상에 형성된 ITO 화소 전극을 포함하는 것을 특징으로 하는 기판내부에 편광막을 형성한 액정표시장치.

청구항 2.
투명성 절연기판상에 게이트 금속막을 도포하여 게이트 버스라인과 게이트 전극을 형성하는 단계와;

상기 게이트 버스라인과 게이트 전극이 형성된 기판상에 순차적으로 게이트 절연막, 엑티브층, 오믹컨택층, 소스/드

레인 전극 및 데이터 버스라인을 형성하는 단계와;

상기 결과물상에 소자보호를 위한 보호막을 도포하는 단계와;

상기 보호막상에 편광막을 형성하는 단계와;

상기 편광막상에 ITO 화소 전극을 형성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 기판내부에 편광막을 형성한 액정

표시장치의 제조방법.

청구항 3.
투명성 절연기판상에 형성된 블랙매트릭스와;

상기 블랙매트릭스상에 각각 순차적으로 레드, 그린, 블루 칼라의 감광막을 도포하고, 노광 및 현상을 수행하여 레드, 

그린, 블루로 형성된 칼라필터층과;

상기 칼라필터층의 기판상에 형성된 편광막과;
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상기 편광막이 형성된 기판상에 ITO 금속막을 증착하여 형성된 공통전극을 포함하는 것을 특징으로 하는 기판내부에

편광막을 형성한 액정표시장치.

청구항 4.
제 3항에 있어서,

상기 레드, 그린, 블루 칼라층이 형성된 기판상에 오버 코트층을 더 형성하는 것을 특징으로 하는 기판내부에 편광막

을 형성한 액정표시장치.

청구항 5.
투명성 절연기판상에 블랙매트릭스를 형성하는 단계와;

상기 형성된 블랙매트릭스상에 각각 레드, 그린, 블루 칼라의 감광막을 도포하고, 노광 및 현상을 수행하여 레드, 그린

, 블루 칼라층을 형성하는 단계와;

상기 레드, 그린, 블루 칼라층이 형성된 기판상에 편광막을 형성하는 단계와;

상기 편광막이 형성된 기판상에 ITO 금속막을 증착하여 공통전극을 형성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 

기판내부에 편광막을 형성한 액정표시장치의 제조방법.

청구항 6.
제 5항에 있어서,

상기 레드, 그린, 블루 칼라층이 형성된 기판상에 오버 코트층을 형성하는 단계가 더 수행되는 것을 특징으로 하는 기

판내부에 편광막을 형성한 액정표시장치의 제조방법.
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도면2



공개특허 10-2004-0037943

- 9 -

도면3

도면4

도면5a

도면5b

도면5c



공개특허 10-2004-0037943

- 10 -

도면5d

도면5e

도면6

도면7a

도면7b

도면7c



공개특허 10-2004-0037943

- 11 -

도면7d

도면8



专利名称(译) 在基板中形成偏振膜的液晶显示装置及其制造方法

公开(公告)号 KR1020040037943A 公开(公告)日 2004-05-08

申请号 KR1020020066786 申请日 2002-10-31

[标]申请(专利权)人(译) 乐金显示有限公司

申请(专利权)人(译) LG显示器有限公司

当前申请(专利权)人(译) LG显示器有限公司

[标]发明人 SA UNNYOUNG
WOO JOUNGWON
우정원
LEE MANHOAN
이만환
HONG HYUNGKI
홍형기

发明人 사언녕
우정원
이만환
홍형기

IPC分类号 G02F1/1335 G02F1/136

CPC分类号 G02F1/133528 G02F2001/133565

外部链接 Espacenet

摘要(译)

本发明公开了液晶显示装置及其制造方法，在内侧基板上形成偏振膜。
其特征在于包括形成栅极总线和栅极电极的步骤，栅极金属膜被涂覆在
根据本发明的内部基板中形成偏振膜的液晶显示装置的制造方法上，透
明型绝缘板，形成基板的步骤，涂覆保护膜的步骤，用于器件钝化的结
果，在保护膜上形成偏振膜的步骤，以及在偏振膜上形成ITO像素电极的
步骤。关于步骤，依次形成栅极总线和栅极，栅极绝缘层，有源层，欧
姆接触层，源/漏极和数据总线。液晶显示器形成偏振膜在根据本发明的
内部基板上将偏振层沉积在滤色器基底材料和液晶显示器的薄膜晶体管
基板中，并且可以形成厚度薄的液晶显示器。偏振膜，薄膜晶体管和滤
色器。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/cc4bd8c9-b8ed-4599-bac7-789696ffb317
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/032171561/publication/KR20040037943A?q=KR20040037943A

